
































专利名称(译) 用于边缘场切换模式液晶显示装置的阵列基板

公开(公告)号 US20130229589A1 公开(公告)日 2013-09-05

申请号 US13/725727 申请日 2012-12-21

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 WON DAE HYUN
SHIN CHANG YEOP
SHIN AE KYUNG
LEE RU DA

发明人 WON, DAE-HYUN
SHIN, CHANG-YEOP
SHIN, AE-KYUNG
LEE, RU-DA

IPC分类号 G02F1/13

CPC分类号 G02F1/1368 G02F2001/134372 H01L22/00 G02F1/1309 G02F2001/136254

优先权 1020120022501 2012-03-05 KR

其他公开文献 US8976310

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

讨论了用于边缘场切换模式液晶显示器的阵列基板和显示器。根据一个
实施例，阵列基板包括显示区域，该显示区域包括限定栅极线和与栅极
线交叉的数据线的像素区域，每个像素区域包括开关薄膜晶体管和连接
到开关薄膜晶体管的板状像素电极，显示器的显示区域还包括具有与像
素电极对应的开口的公共电极，公共电极在显示区域的整个区域上形成
在像素电极上;第一至第四非显示区域围绕显示区域并包括显示区域周围
的像素区域，其中每个测试像素区域包括测试薄膜晶体管和连接到相应
测试薄膜晶体管的测试电极。
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